rauscharme Verstérker, Misch- und Oszilla-
torstufen im Nieder- und Mittelirequenz-
gebiet bei Umgebungstemperaturen ¢,

Gc 1m Verwendung: Germanium-pnp-Transistor fiir

bis --65°C
Standard: TGL 200-8391
Abmessungen: Bouform A 3/25-b,
TGL 11811
Masse =~ 08 g
Zuldssige Hochstwerte
firda = 45°C
Ucso = 15V I8 = 5mA
«Ugsp = 10V Piot = 30 mW
-le = 15mA ?] = 75°C
-le = 15mA fa = 65°C

grd
Wiérmewiderstand Rin < 1 mW
Kennwerte flr ¢ = 25°C -5 grd

Min | Typ | Max i MeBbedingungen
Reststrome
F
-lceo | 1,5 pA 15 A | Uce = 6V
-Icso 50 pA | 500 A ‘ -Uce = 25V
=lceo ' | 66 pA | 600 pA | -Uce = BV
-lemo | 50 pA | 500 pA | -Ues = 16V
Grenzfrequenz
|— —
fh21p 1 MHz | 2.1 MHzi ‘ Uce =6V, -Ic = 1mA,f = 3MHz
RauschmaB

, B5dB i0 dB ! Uce =1V, -lc = 02mA, f = 1kHz
‘ !df = 1 kHz, Rg = 500 {2




| Min | Typ ) Max ! MeBbedingungen

Vierpolwerte in Emitterschaltung

hite 02kQ | 06kQ S5k  -Uce=26V, -lc =2mA, f = 1kH2
hize 4-104 |30 10+ |
ha2e ' 56 uS | 200 uS
Stromverstéirkungsgruppen

hete 19 | ‘ 35 a
hzte 28 56 b
h21e 45 . 88 c
hate | - 143 d
hate 1175 231 e

.
Bestellbeispiel fir einen Transister Transistor GC 101¢ - TGL 200-8391

der Stromverstdrkungsgruppe ¢



Kollektor-Emitter-Spannung in Abhéingigkeit
- vom BasisabschluBwiderstand

fiir fig = 26 °C

Kollektor-Reststrom als Funktion der Sperr-
schichttemperatur

- Grenzwerl
Mittelwert
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